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Giunzione MS (n doping)

Walter Schottky (1886-1976)
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Giunzione MS (p doping)
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Corrente termoionica
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Contatti Ohmici
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Contatti Ohmici: deposizione eutettica

Una miscela 

eutettica (dal greco 

eu = buono, facile; 

tettico = da fondere) 

è una miscela di 

sostanze il cui  punto 

di fusioneè più

basso di quello delle 

singole sostanze che 

la compongono (da 

cui il nome "facile da 

fondere"). 



InHgCdTe

Mo, InSnO2CuIn1-xGaxSe2

InSnO2, AlZnO

InInSb

Ti/Al/Ti/Au, Pd/AuGaN

AuGe, PdGe, Ti/Pt/AuGaAs

In, AuGa, AuSbGe

Al, Al-Si, TiSi2, TiN, W, MoSi2, PtSi, CoSi2, WSi2Si
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